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M éFeni vlastnosti unipolarniho tranzistoru

a) Zopakujte si:

Vnitini zapojeni a principinnosti MOS tranzistdrs indukovanym N kanalem
VA charakteristiku a parametry unipolarnich tratmis

Uziti a vyhody unipolarnich tranzistor

b) Urtete napti Ugg, pii kterém se MOS tranzistor otvira. Zite pievodni charakteristiku
lc = f (Ugp) tranzistoru  graficky ji znazorn éte.

Oweite, Zevstupni odpor MOS tranzistak se blizi nekonénu. Zapojte ampérmetr 4a
owvéite, Ze proud tekouci do hradla je zanedbatelny.

c) Znxite a graficky znazogte vystupni charakteristiku 1 = f (Ucg) tranzistoru  pro
Uge=...V,V..a..V

Pozn. Vyvody unipolérnich tranzistoznaime bul’ G (gate) C (kolektor) a E (emitor)
podobre jako u bipolarnich tranzistbmebo G (gate) D (drain) a S (source).

Napajeci na§ti zvolte maximala 15 V, coz je ngastji maximalni povolena hodnotadg.

Schéma zapojeni:
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Pouzité pistroje:
Namgiené hodnoty:
Grafy:

Zawer



